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AA 119

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Hochohmige Demodulatorschaltungen. Als Diodenpaar fir Diskriminator- und Ratio-
detektorschaltungen.
Applications: High impedance demodulator circuits. Matched pairs for discriminator and ratio detector

circuits.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HATHODE A28 <055

CATHODE

—_— = Normgehéuse
| | Case
26— lm 72— w28 — 51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Pericdische Spitzensperrspannung Uram 45 V'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Un 30 L
Reverse voltage
StoAdurchlaBstrom Tegm 200 mA

Surge forward current

Feriodischer DurchlaBspitzenstrom Tepm 100 ma
Repalitive peak forward current

Durchlafstrom, Mittelwert
Average forward current

UH =0 Il FAV 358 maA
m = UrpM Teay 10 mA
Sperrschichttemperatur g 100 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich 'stg -55 ... 4100 “C
Storage temperature range
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AA 119

Wirmewiderstand Min. Typ.

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

[ = 4mm, 1 = konstant Rihaa
constant
KenngroBen
Characteristics

1= 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
n‘F = 0,1 mA ‘UF 0,23
Ig= 1 mA Ug 0,66
'.'F =10 mA UF 15
Ig = 30 mA Ugt) 28

Sperrstrom

Reverse current
Ugp= 01V I 0,35
UH = 15V !H 08
UH =10 V IH 4,5
UH =30 V IH 35
Ug =45 V IR 20

Dampfungswiderstand

Damping resistance
Uygp = 3V, /= 107MHz rpz:l 135 15

Richtwirkungsgrad

Rectification efficiency
Uyr = 3V, /= 10,7 MHz UM 85

Yox1oo%

M=

L
g HF

Une

Rg=600  330pF Meflschaltung fir : 7., /4,

Test circuit for:n,, &
T4 1013 Tfk

h
1) TE = 0,01, 1p = 0,3ms 2) gisha MefBschaltung
see fest circuit
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Max.

500

03
0,88
2,2

28
18
150
350
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Dioden 1977
Diodes 1977




